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OEM:Valvo Transistor BF182 Datasheet

SILIZIUM - NPN - PLANAR - HF - TRANSISTOREN

BF 182 fUr Mischatufen in integrierten
BF 183 fir Oszillatorstufen VHF -UHF -Tunern

Mechanische Daten:
Gehlluse: Metall, JEDEC TO=-TZ,
18 A 4 nach DIN 41 AT8

Der AnschluB » ist mit dem
Metal lgehfuse verbunden.

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten: BF_187 BF_183
Eollektor-Sperrspannung Ucg g = max. 25 v
Eollektor-Emitter-Sperrapannung Ucg g = max. 20 v
Kallektorastrom 1 - mAX. 15 mi
Gesamtverlustleistung bei by = 45°C !trt = BAX. 1M ul
Sperrschichiiemperatur L = BAX. 178 *c
GleichstromverstErkung
bei Ugg = 10 V, —Ip = 2 mA baw. 3 mA B H 10 10
Transit<Frequenz
bei Upg = 10 ¥, Ip = 2 mA baw. 3 mA fr = 650 B00 MHz
Leistungsversilirkung
bei Upg = 10 V, =Ip = 2 mdk baw. 3 mA,
f = 900 Wiz "d’p = 10 12 4B
Rauschzahl
hliﬂﬂ-lﬁv| -I:-Eﬂ,f—ﬂmml F - T4 dB
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BF 183

Absolute Grengwerte: (gWltig bis 8; . )

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: Upg g = max. 25 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0: Upg g = max, 20 v
Emitter-Sperrspannung bei Ip = O: Ugg o = max iv
Kollektorstrom: I = mAX. 15
Gesamtverlustleistung: Pigy = max. 150
Sperrachichttemperatur: L7 = max. 176 ©9C
Lagerungstemperatur: bg = min. =88 9C
bg = max. 175 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry, ¢ . 1 grd/sW
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OEM:Valvo Transistor BF182
Eennwerte: (bei &g = 25%C, sofern nicht anders angegeben)
BF_182 BF_183
Basisstrom
bei Upg = 10V, -Ip = 2 mA &" 132;
bzw. -Ig = 3 mA (BP 183): Iy = 100(3200) 125(2300)
Basisspannung 1}
bei Upg = 10 ¥V, -Ip = 2 mA bzw. 3 mA: Ugp - 770
Transit-Frequenz
bei Upp = 10V, Ip = 2 mA bzw. 3 md: Iy = 650 HO0
Rilckwirkungakapazitit
bei Upg = 10V, I, = 1 mA, T = 10,7 MHz: -Cyp, = 330
Ausgangsleitwert
bei u'c. = 10V, -lg = 2 mh, f = 35 MHz: 'Eah - B
erzielbare Leistungaverstirkung .'l]
bei Upg = 10 ¥, -Ig = 2 md bzw. 3 md,
f = 500 MHa: 'i"P opt = 18 18
f = 900 MHz: 'd’F opt * 11 13
Leistungsverstirkung "]
bei U“ = 10V, -Ip = 2 mh bzw. 3 mA,
Bg = 20 mS, g = 2 =S, f = 900 MHz: V, = 10 (&8) 12(28,s)
Rauschzahl
bei Un - 10V, -lg = 2 mh, f = 200 MHz: F = 3,3
f = B00 MHz: F - T4

1) ovgp/ts = -1,6 =V/grd
2] i fF = 1 Pemtofarad = lﬂ'-lu' F

3 2
) Vo oopt = |va1sl /42y ypea0)

‘] Basisschaltung, & geerdet; LEnge der Anschluldrihte { = J mm
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BF 182
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